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Рис.12. СТМ изображение с атомным разрешением поверхности

углеродной нанотрубкина, подложке из пиролитического графита.

Рис. 11. Внешний вид атомно-силового микроскопа Solver PRO

без защитного колпака

Рис.13. Изображение углеродной нанотрубки в атомно-силовом микроскопе P-47.

Tunneling Microscopy
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Nanostructure:

Quantum ring

New material:

Graphene
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Quantum rings
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Quantum tunneling
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Electron crystallization on a ring:

calculated persistent current
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From Graphite to Graphene
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Quantum tunneling and conductivity 
in Graphene

Electron density
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Density Functional Theory

The 1998 Nobel Prize in quantum chemistry 
to Walter Kohn and John A. Pople

2

322 |),...,,,(|...)( NNddNn rrrrrrr Ψ= ∫



17

Lattice constant of GaAs

Calculation of a crystal structure
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Total energy of GaAs
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Protein structure
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Theory-aided design of new materials
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Laser excitation of a molecule
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Laser excitation of acetylen (Gross et al)
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